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kolaylik saglamast amaciyla hazirlanmistir. Ayrintilar ve/veya ézellikler icin litfen orijinal Ingilizce metne

basvurun. Herhangi bir tutarsizlik durumunda orijinal Ingilizce versiyonun icerigi gecerlidir.

Mitsubishi Electric, Nokia Bell Labs ve UC San Diego Yeni Nesil Kablosuz
Baz Istasyonlari icin Diinyann ilk Ultra Hizh GaN Zarf Takip Giig
Yiikseltecini Gelistirdi

Zarf takip giic yiikselticinin yiiksek operasyon hizi, yeni nesil kablosuz baz istasyonlarmin enerji
titketiminin azaltilmasina yardimct olacak

TOKYO, 19 Mayis 2017 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), Nokia Bell Labs ve UC san
Diego Kablosuz Iletisim Merkezi, bugiin modiilasyon bant genisligini SOMHz’ye kadar destekleyen ve yeni

nesil kablosuz baz istasyonlarinda enerji tiiketimini azaltmasi beklenen diinyanin ilk ultra hizli galyum nitriir
(GaN) zarf takip gii¢ yiikseltecini ortaklaga gelistirdiklerini acikladilar. Teknik bilgiler, 4 ila 9 Haziran
tarihleri arasinda Honolulu, Hawaii, ABD’de gergeklestirilecek olan IEEE MTT Uluslararas1 Mikrodalga
Sempozyumunda (IMS) 2017°de sunulacak.

Modulated Signal used in the

____________________________________________ current and next generation
o i GaN bias 5. Modulated s Signal used in the current generation
& i modulator/’ ¥ Slgnal g (2OMHZ) ’ . :if";iea:i:i:tn:’g"e
= — !
= L i i Time
o I Fiter , : Ak kB
o . ! s | WPOUHR e
8 i // Fast operation T Signal used in the next generation
* 1 (80MHz) H (4 times faster than the current
Wireless | IQ i - = | generation, 80MHz)
\ wmw L i
base- | |1 &4 | i
station \ ! ! e e Time
(et —— - LA el
*DPD: Digital Pre-Distortion L

Yeni nesil kablosuz baz istasyonlarinda kutuplama kontrollii gii¢ yiikselteci

Mobil teknolojiler, artan kablosuz kapasitesi talebini karsilamaya yardimei1 olmak icin, tepe giicii - ortalama
gli¢ oran1 (PAPR) ve ekstra bilylik modiilasyon bant genigligi ile karmasik modiilasyonlu sinyaller kullanan
yeni nesil sistemlere dogru gecis yapiyorlar. Bunun i¢in gii¢ yiikselteglerinin ¢ogunlukla doygunluk
seviyelerinin altinda yedeklenmis giic seviyeleriyle calistirilmasi gerekir. Genel olarak, gii¢ yiikseltecleri
doygunluk giicii seviyelerine yakinken yiiksek verimlilik saglasalar da, 4G LTE* sinyallerinde (>6dB PAPR)
oldugu gibi yedeklenmis seviyelerde soz konusu verimlilikte ciddi l¢iide azalma kaydedilir. Zarf takip giic
yiikseltegleri ile ilgili olarak gii¢ yiikseltecinin verimliliginin arttirilmast konusunda ¢ok sayida arastirma
yapilmistir ancak simdiye kadar kaynak-modiilatér devresi LTE-Advanced gibi ileri kablosuz iletisimler i¢in

modiilasyon bant genisligini sinirlandiran bir darbogaz olmaya devam etmistir.

Yeni gelistirilen ultra hizli GaN zarf takip gii¢ ylikselteci, Mitsubishi Electric’in yiiksek frekansli GaN

transistor teknolojisi ile GaN kaynak-modiilator devresinde yapilan tasarim inovasyonu sayesinde, en son
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teknolojiye dayali bir performans diizeyine ulasiyor. Nokia Bell Labs’in ger¢ek zamanli dijital 6n distorsiyon
(DPD) sisteminin kullanildig: gii¢ yiikseltecinin 19 May1s 2017 itibariyle bu amag igin gelistirilmis diinyanin
en bliyliik modiilasyon bant genisligi olan 80MHz modiilasyonlu LTE sinyalleriyle bile verimli ¢aligma

imkan1 sundugu kanitlandi.

Temel Ozellikler
Yeni GaN zarf takip gii¢ yiikseltecinde, yliksek hizli operasyon saglayan Mitsubishi Electric yiiksek frekansh

GaN kaynak-modiilasyon devreleri kullaniliyor. Bunun sonucunda, diger zarf takip gii¢ yiikselteglerinde
kullanildig1 belirtilen sinyallerden dort kat daha genis olan 80MHz’ye kadar modiilasyon bant genisligine
ulasan sistem, karmagik sinyallerin son derece verimli bir sekilde yiikseltilmesini sagliyor. Bu teknoloji, bu
captaki bant genisligi operasyonlarinda %41,6 ile diinya standartlarinda bir drenaj verimliligi saglayarak,
kablosuz iletisim hizin1 ve kapasitesini arttirirken, ayni1 zamanda baz istasyonunun enerji tiiketimini de

azaltmay1 basariyor.

Ayrica, gercek zamanli DPD sistemi genis bant sinyalleri i¢in 6n distorsiyonun gii¢ yiikseltecinden gelen
¢ikig sinyalini diizeltmesini miimkiin kilarak, kablosuz iletisim standartlar1 c¢ergevesinde LTE 80MHz

sinyalleri i¢in -45dBc yan kanal s1zint1 oran1 (ACLR) sagliyor.

Lider sistem seviyesi performansi dikkate alindiginda, yeni zarf takip gii¢ yiikseltecinin yeni nesil kablosuz

baz istasyonlari i¢in ciddi anlamda umut vaat eden bir aday olacagina inaniliyor.

Spesifikasyonlar

Ultra Hizh, Genis Bantli GaN Zarf Takip Gii¢ Yiikselteci

Tagiyier Frekanst Cilas Giict Drenaj Verimliligi ACLR Modiilasyon Sinyali
80MHz LTE lleri
0,9-2,15GHz 30-30,7dBm %36,5-41,6 -45dBc 6.5dB PAPR

*LTE, bir Avrupa Telekomiinikasyon Standartlar: Enstitiisii (ETSI) tescilli markasidur.
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Mitsubishi Electric Corporation Hakkinda

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), giivenilir ve yiiksek kaliteli iiriinler tiretmekte 90 yili agkin
tecriibeye sahiptir ve bilgi islem ve iletisim sistemleri, uzay gelistirme ve uydu iletisimleri, tiiketici
elektronik cihazlari, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve insaat makinelerinde kullanilan elektrikli ve
elektronik donanimlar {iretimi, pazarlamasi ve satisinda diinyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve g¢evre ilkesi “Eco Changes”
dogrultusunda kiiresel ve ©Onde gelen c¢evre dostu bir sirket olmak ve toplumu teknolojileriyle
zenginlestirmeyi hedeflemektedir. Sirket 31 Mart 2017°de sona eren mali yilda 4,238.6 milyar yen (37.8
milyar US$*) konsolide grup satis1 gergeklestirdi. Ayrintili bilgi i¢in bkz.:

www.MitsubishiFlectric.com

* Tokyo Do6viz Borsasinin 31 Mart 2017°de ilan ettigi 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmustir.

Nokia Hakkinda

Nokia, baglantili diinyamizin merkezinde teknolojik inovasyonlar gelistiren kiiresel bir liderdir. Nokia Bell
Labs’in arastirma ve inovasyonuyla gii¢ kazanan sirket, sektorde en kapsamli uctan uca iiriin, hizmet ve
lisans portfoyiiyle iletisim hizmeti saglayicilarina, hiikiimetlere, biiyiik 6l¢ekli isletme ve tiiketicilere hizmet
vermektedir.

5G ve Nesnelerin Interneti altyapisindan sanal gerceklik ve dijital saglik uygulamalarina kadar her alanda
insan deneyimini doniistiirmek i¢in teknolojinin gelecegine yon vermektedir. www.nokia.com

UC San Diego Hakkinda

California Universitesi, San Diego (UCSD), karma sinyal, mikrodalga ve mm boyunda RFIC’ler, dijital
iletisim, uygulamali elektromanyetik, RF MEMS (mikro-elektromekanik sistemler) ve nano-elektronik
arastirma alanlarinda diinyanin énde gelen Universitelerinden biri olarak, Kablosuz iletisim Merkezine
(CWC) evsahipligi yapmaktadir. CWC, aralarinda Mitsubishi Electric ve Nokia’nin da bulundugu ¢ok sayida
sektdr ortaginmn katkilariyla kurulan bir Universite-Sektdr ortakligidir. 850 milyon USD’nin iizerinde bir
yillik arastirma biit¢esine sahip olan UCSD biinyesindeki Jacobs Miihendislik Fakiiltesi, ABD Haber ve
Diinya Raporu 2017 siralamasma gore 13’{lincii sirada yer almistir. 46 tam zamanli 6gretim {liyesinin gorev
yaptig1 Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi Boliimiinde her y1l yaklasik dort yiliz 6grenci egitim gérmektedir.
Ayrimntil1 bilgi i¢in bkz. www.ece.ucsd.edu ve www.ucsd.edu.
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